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INVITATION 7.
#-SOUTENANCE DE DOCTORAT - s

Le public est cordialement invité a la soutenance de doctorat en
«D-LMD », Filiere : Electronique de M: ALIOUAR TAHAR

Devant le jury composé de :

MI',SRI Mokhtaria Professeur U. AmarTelidji - Laghouat résidéut o
GUEFFAF Hamza M.C.A : U. AmarTelidji - Laghouat Examinateur
MERAH Hocine M.C.A " Ecole Normale Supérieure de Laghouat Examinateu r
OBEIDI Thameur M.C.A U. Ziane Achour Djelfa Examinateur
DJERFAF Fatima Professeur U. AmarTelidji - Laghouat Rroststear

BENSAFIEDDINE Djalal Eddine M.C.A Ecole Normale Supérieure de Laghouat CO-Fromoieur

‘.’Design qf Meta-Materials Structures for

Planar Devices fPeq(ormance FEnhancement., "

e Date et heure de soutenance: Mercredi 26Novembre2025 a : 16:00h

e Lieu : Salle des conférences au niveau de la bibliothéque de la Faculté de
Technologie (nouveau pdle).
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